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Integrated	
  SchoJky	
  diode	
  acts	
  as	
  detector	
  and	
  mixes	
  internal	
  MIR	
  
laser	
  modes	
  to	
  generate	
  heterodyne	
  beat	
  signal.	
  May	
  enable	
  
sensiNve,	
  spectrally	
  selecNve,	
  room	
  temperature	
  detecNon.	
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